ELEKTRONIK I DERSi LABORATUVARI

Deney 2-BJT Eleman Davramisinin incelenmesi Bilgilendirme

e Deneye gelirken her grup deney foyiindeki devrelerin simiilasyonlarini herhangi bir devre

analiz programini (Multisim, PSpice, Proteus vb.) kullanarak 6n calisma olarak yapip getireceklerdir.
Simiilasyon 6devinizde ayn1 devrede farkli direng degerleri i¢in sonuglar istenmektedir. Her bir direng
degeri i¢in simiilasyon goriintiisii eklemeye gerek yoktur, tek bir goriintii ekleyip diger degerleri deney
foyiindeki tablolar gibi hazirlayabilirsiniz. (Ornegin; foydeki ilk devre igin bir simiilasyon goriintiisii
ekleyip kalan direng degerlerini tabloya yazabilirsiniz.) Sekil 3.2 ve Sekil 3.3’teki grafikleri Excel
veya MATLAB yardimiyla ¢izdirerek 6n calisma dosyaniza ekleyebilirsiniz.

e On calisma dosyasini getirmeyen grubun ilgili deney notu ‘0” olarak degerlendirilecektir.

e  On calisma dosyasinin kapak kisminda bulunmasi gerekenler: Grup numarasi, grup iiyelerinin

ogrenci numarast, isim-soy isim bilgileri, deney tarihi.

e On caligmasi ayn1 olan gruplarin deney notu '0' olarak degerlendirilecektir.

e Deney esnasinda en az bir adet deney foyiiniin yaninizda olmasi zorunludur. Deney foyii
olmayan grup deneye alinmayacaktir.

e Deneyde BC238B transistorii kullanilacaktir, deneye gelmeden Once verilen transistoriin
datasheet dosyasini inceleyerek bacak baglantilar1 hakkinda bilgi sahibi olmaniz beklenmektedir.

e Laboratuvara deney saatinden en ge¢ 5 dk. 6nce gelinmelidir ve ge¢ kalan 6grenci hicbir
sebeple deneye alinmayacaktir.

e Deney oncesinde deneyler board iizerine kurulu olarak getirilebilir. Getirilen devreler gézlem
sonras1 sokiilecektir. Thtiyag hissedilmesi halinde herhangi bir grup iiyesinden devreyi tekrar kurmasi
istenebilir.

e Deney Oncesi laboratuvarda kisa siav yapilacaktir. Kisa sinav sorulari asagida verilen ¢alisma
sorularina benzer olacaktir.

e Deney notu on calisma (simiilasyon), deney performansi ve kisa smav iizerinden

degerlendirilecektir.

Deney Notu= 0.30*On Calisma + 0.30*Deney Performans1 + 0.40*Kisa Smav
Deney Sorumlusu: Ars. Gor. Halime Hizarci

Calisma Sorulari
1- Ortak emiterli bir BJT i¢in girig karakteristigi egrisi hangi parametrelerle gosterilir?
2-  Ortak emiterli bir BJT igin ¢ikis karakteristigi egrisi hangi parametrelerle gosterilir?
3- Bir BJT’de CB jonksiyonu ters BE jonksiyonu ise ileri yonde kutuplandirilmig ise BJT hangi
caligma bolgesindedir?
4- Bir BJT’de CB jonksiyonu ileri yonde BE jonksiyonu ise ileri yonde kutuplandirilmis ise BJT

hangi ¢alisma bolgesindedir?



5- Bir BJT’de hem CB jonksiyonu hem de BE jonksiyonu ise ters yonde kutuplandirilmis ise BJT
hangi ¢alisma bolgesindedir?

6- BJT’ nin kuvvetlendirici olarak ¢alisabilmesi i¢in BE ve BC jonksiyonlarinin kutuplanmasi nasil
olmalidir, bu ¢alisma bdlgesine ne ad verilir?

7-  hee nedir, ortak emetorlii devrede nasil ifade edilir, 6l¢ii aletiyle 6lgiilebilir mi, sabit midir yoksa
degisken midir, agiklayiniz?

8- V7 esik gerilimi bir BJT i¢in ne anlama gelmektedir?

9- Vg, Ic akimini idealde ve gergekte nasil etkiler?

10- BJT’nin ¢aligma bdlgeleri nelerdir, nasil segilir, kisaca agiklayiniz?

11- g akimi nedir ve Vg, Ve, Veggay Ve losan gerilim ve akimlarini nasil etkiler?

12- Transistorlere ait parametreler arasindaki iliskinin gosterildigi 6z egriler ka¢ tanedir, isimleri
nelerdir, hangi parametreler arasindaki iliskiyi gostermektedirler?

13- BIJT anahtarlama i¢in hangi bdlgelerde, yiikseltme i¢in hangi bolgede calistirilir?

14- Bir BJT nin saglamlik testi nasil yapilir, kisaca anlatiniz?

15- Bir BJT nin tiirdi 6l¢ii aleti yardimiyla belirlenebilir mi, agiklayiniz?

16- Vgg, Vcg, Vie gerilimlerini birbiri cinsinden tek esitlikte yaziniz.

17- g, lc, I akimlarim birbiri cinsinden yaziniz.

18- s, I¢, Ig akimlarini birbiri cinsinden yaziniz.

19- Kag tip BJT vardir, yaziniz. Deneyde kullanilacak olan BJT tipi nedir?

20- Tranzistoriin akim ve gerilimlerinin kargilikli bagimliliklar1 ifade etmeye yarayan egrilere ne ad
verilir?

21- Herhangi bir tranzistoriin ¢ikis 6z egrilerine bakildiginda Vg nin ¢ok kiigiik degerleri disinda Ic-
Ve degisimi nasildir?

22- Bir tranzistoriin doymaya gittigini hangi 3 parametreye bakarak anlayabiliriz. Bu degerler ne
olmalidir?

23- Deney esnasinda Iz akimi artmasina ragmen Ic yaklasik sifir ve artmiyor ise Ve degeri de
yaklasik Vcc’ye esit olarak 6l¢iiliiyor ise transistor hangi bolgede ¢alisiyordur?

24- Deney esnasinda Ig akimi artmasina ragmen I¢ artmiyor ve Ve yaklasik ‘0’ olarak 6l¢iiliiyor ise
transistor hangi bolgede calistyordur?

25- Transistor i¢in hee ve o parametreleri neyi ifade etmektedir?

26- Transistor i¢in asagidaki ifadelerden hangisi dogrudur?

a) akim kontrollii bir anahtarlama elemanidir.

b) gerilim kontrolli bir anahtarlama elemanidir.

27- Transistorlii yiikselte¢ devrelerinde akim ve/veya gerilim kazancini saglamak i¢in bir terminalin hem

giris hem de ¢ikis i¢in ortak kullanildigi baglantilar nelerdir?



